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12-Я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭКБ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ»

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

1 10:00-10:05 ОТКРЫТИЕ ПРЕДКОНФЕРЕНЦИИ №2
академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, президент НИУ МИЭТ

2 10:05-10:10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ (ВИДЕО)
Шпак Василий Викторович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

3 10:10-10:50 КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
академик РАН Горбацевич Александр Алексеевич, ФИАН, НИУ МИЭТ

4 10:50-11:30

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: МИРОВАЯ ПОВЕСТКА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РФ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
член-корреспондент РАН Храмов Александр Евгеньевич, Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова

5 11:30-12:10 СПИНТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 5G ТЕХНОЛОГИЙ 
д.ф.-м.н., проф. РАН Сафин Ансар Ризаевич, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

1 15:00-15:15

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОЙ СЕРИИ КНИГ «МИР МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ» И ПЕРВОЙ КНИГИ СЕРИИ «ТЕХНОЛОГИИ 
КМОП ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ». АВТОР Д.Т.Н. ШЕЛЕПИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ  
д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, НИУ МИЭТ

2 15:15-15:30
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ ФИС  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕТЕРОГЕННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПАССИВНЫХ  И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Тимошенков Андрей Сергеевич, НИУ МИЭТ

3 15:30-15:45
ТЕХНОЛОГИЯ РОСТА ИНТЕРФЕЙСНЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ-КРЕМНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ И ТФЭ: ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 
д.ф.-м.н.Плюснин Николай Инокентьевич, ИНМЭ РАН

4 15:45-16:00 УПРАВЛЯЕМЫЙ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ РАЗРЯДНИК-ОБОСТРИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
к.т.н. Маханько Дмитрий Сергеевич, АО «Плазма»

5 16:00-16:15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ 2D-МАСШТАБИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
SPICE-ПАРАМЕТРОВ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ С РАЗЛИЧНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 
Дюканов Павел Алексеевич, АО «ДЦ Кристал»

6 16:15-16:30
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНЫХ SIC МОП 
ТРАНЗИСТОРОВ ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
д.т.н. Зебрев Геннадий Иванович, НИЯУ МИФИ

7 16:30-16:45
ВВОД ИЗЛУЧЕНИЯ В ВОЛНОВОДНЫЙ СЛОЙ ИЗ ДВУОКИСИ ТИТАНА  С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРНОЙ КОПИИ 
ПИЛООБРАЗНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКИ 
Соловьёв Владимир Степанович, НИУ МИЭТ

8 16:45-17:00 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАССОВО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ 
Дуксина Илона Ильинична, РТУ МИРЭА

9 17:00-17:15
НОВЫЕ РЕЗИСТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЛИТОГРАФИИ  НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ 
С АЛИФАТИЧЕСКИМИ ПОЛИЭФИРАМИ 
Зубов Дмитрий Николаевич, ИНМЭ РАН

6 12:30-13:10 МИКРОЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
к.т.н. Янко Денис Викторович, гл. эксперт НТК

7 13:10-13:50 НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
д.ф-м.н Сазонов Василий Викторович, МГУ

8 13:50-14:20 К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЛИДЕРСТВУ В МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСАХ
к.т.н. Пожар Кирилл Витольдович, НИУ МИЭТ

12:10-12:30 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|

14:20-15:00 | Обед
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Предконференция №2

академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ
д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович, НИУ МИЭТ
к.т.н. Бирюков Михаил Георгиевич, АО НИИТМ
д.ф.-м.н. Богданов Юрий Иванович, ФТИАН
д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, АО «НИИМЭ»
д.т.н. Бычков Игнат Николаевич, ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»
д.ф.-м.н. Павлов Александр Александрович, ИНМЭ РАН
член-корреспондент РАН Светухин Вячеслав Викторович, НПК «Технологический центр»
д.т.н. Тимошенков Сергей Петрович, НИУ МИЭТ
к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович, АО «НИИМЭ»
д.т.н. Якунин Алексей Николаевич, НИУ МИЭТ

Состав оргкомитета Предконференции №2

академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ
член-корреспондент РАН Светухин Вячеслав Викторович
д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович, НИУ МИЭТ

Координаторы Предконференции №2

17 сентября 2026

Аннотация

Рассматриваются вопросы проектирования и технологии изготовления электронной компонентной базы, 
микросистемной техники, анализ квантовых эффектов, исследование материалов, технологических процессов, 
технологического оборудования.
Обсуждаются вопросы проектирования, анализа и экспериментального исследования информационно-
управляющих и радиотехнических систем, включая исследование и разработку сложно-функциональных блоков, 
структурных и архитектурных решений, алгоритмов цифровой обработки сигналов и способов их технической 
реализации.

В работе Предконференции №2 участие примут следующие секции

• Информационно-управляющие 
и радиотехнические системы

• Технологии и компоненты микро- 
и наноэлектроники

• Системы проектирования и моделирования 
электронных компонентов и систем

• Микросистемы. Сенсоры и актюаторы
• Специальное технологическое оборудование
• Квантовые технологии
• Материалы микро- и наноэлектроники

Предконференция №2
ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Зеленоград    |    17–18 сентября 2026
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12-Я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭКБ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ»

09:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

1 10:00-10:05 ОТКРЫТИЕ ПРЕДКОНФЕРЕНЦИИ №2
академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, президент НИУ МИЭТ

2 10:05-10:10 ПРИВЕТСТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ (ВИДЕО)
Шпак Василий Викторович, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

3 10:10-10:50 КВАНТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ
академик РАН Горбацевич Александр Алексеевич, ФИАН, НИУ МИЭТ

4 10:50-11:30

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: МИРОВАЯ ПОВЕСТКА, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РФ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
член-корреспондент РАН Храмов Александр Евгеньевич, Российский экономический университет 
имени Г. В. Плеханова

5 11:30-12:10 СПИНТРОННЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 5G ТЕХНОЛОГИЙ 
д.ф.-м.н., проф. РАН Сафин Ансар Ризаевич, ИРЭ им. В. А. Котельникова РАН

1 15:00-15:15

ПРЕЗЕНТАЦИИ НОВОЙ СЕРИИ КНИГ «МИР МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ» И ПЕРВОЙ КНИГИ СЕРИИ «ТЕХНОЛОГИИ 
КМОП ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ». АВТОР Д.Т.Н. ШЕЛЕПИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ  
д.т.н. Шелепин Николай Алексеевич, НИУ МИЭТ

2 15:15-15:30
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ СОЗДАНИЯ ФИС  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕТЕРОГЕННОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ ПАССИВНЫХ  И АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
Тимошенков Андрей Сергеевич, НИУ МИЭТ

3 15:30-15:45
ТЕХНОЛОГИЯ РОСТА ИНТЕРФЕЙСНЫХ МАТЕРИАЛОВ СИСТЕМЫ МЕТАЛЛ-КРЕМНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ И ТФЭ: ИСТОРИЯ РАЗРАБОТКИ, ПРИНЦИПЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 
д.ф.-м.н.Плюснин Николай Инокентьевич, ИНМЭ РАН

4 15:45-16:00 УПРАВЛЯЕМЫЙ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ РАЗРЯДНИК-ОБОСТРИТЕЛЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
к.т.н. Маханько Дмитрий Сергеевич, АО «Плазма»

5 16:00-16:15
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ 2D-МАСШТАБИРОВАНИЯ ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
SPICE-ПАРАМЕТРОВ БИПОЛЯРНЫХ ТРАНЗИСТОРОВ С РАЗЛИЧНОЙ ТОПОЛОГИЕЙ 
Дюканов Павел Алексеевич, АО «ДЦ Кристал»

6 16:15-16:30
ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКИХ ВОЛЬТАМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОЩНЫХ SIC МОП 
ТРАНЗИСТОРОВ ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
д.т.н. Зебрев Геннадий Иванович, НИЯУ МИФИ

7 16:30-16:45
ВВОД ИЗЛУЧЕНИЯ В ВОЛНОВОДНЫЙ СЛОЙ ИЗ ДВУОКИСИ ТИТАНА  С ПОМОЩЬЮ ПОЛИМЕРНОЙ КОПИИ 
ПИЛООБРАЗНОЙ ДИФРАКЦИОННОЙ РЕШЁТКИ 
Соловьёв Владимир Степанович, НИУ МИЭТ

8 16:45-17:00 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕТЕРОГЕННЫХ МАССОВО-ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ И КОНВЕЙЕРНЫХ СИСТЕМ 
Дуксина Илона Ильинична, РТУ МИРЭА

9 17:00-17:15
НОВЫЕ РЕЗИСТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ЛИТОГРАФИИ  НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСОВ МЕТАЛЛОВ 
С АЛИФАТИЧЕСКИМИ ПОЛИЭФИРАМИ 
Зубов Дмитрий Николаевич, ИНМЭ РАН

6 12:30-13:10 МИКРОЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
к.т.н. Янко Денис Викторович, гл. эксперт НТК

7 13:10-13:50 НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 
д.ф-м.н Сазонов Василий Викторович, МГУ

8 13:50-14:20 К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ЛИДЕРСТВУ В МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСАХ
к.т.н. Пожар Кирилл Витольдович, НИУ МИЭТ

12:10-12:30 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|

14:20-15:00 | Обед
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академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ
д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович, НИУ МИЭТ
к.т.н. Бирюков Михаил Георгиевич, АО НИИТМ
д.ф.-м.н. Богданов Юрий Иванович, ФТИАН
д.т.н. Бокарев Валерий Павлович, АО «НИИМЭ»
д.т.н. Бычков Игнат Николаевич, ПАО «ИНЭУМ им. И. С. Брука»
д.ф.-м.н. Павлов Александр Александрович, ИНМЭ РАН
член-корреспондент РАН Светухин Вячеслав Викторович, НПК «Технологический центр»
д.т.н. Тимошенков Сергей Петрович, НИУ МИЭТ
к.ф.-м.н. Шипицин Дмитрий Святославович, АО «НИИМЭ»
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Состав оргкомитета Предконференции №2

академик РАН Чаплыгин Юрий Александрович, НИУ МИЭТ
член-корреспондент РАН Светухин Вячеслав Викторович
д.т.н., проф. РАН Переверзев Алексей Леонидович, НИУ МИЭТ
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17 сентября 2026

Аннотация

Рассматриваются вопросы проектирования и технологии изготовления электронной компонентной базы, 
микросистемной техники, анализ квантовых эффектов, исследование материалов, технологических процессов, 
технологического оборудования.
Обсуждаются вопросы проектирования, анализа и экспериментального исследования информационно-
управляющих и радиотехнических систем, включая исследование и разработку сложно-функциональных блоков, 
структурных и архитектурных решений, алгоритмов цифровой обработки сигналов и способов их технической 
реализации.

В работе Предконференции №2 участие примут следующие секции

• Информационно-управляющие 
и радиотехнические системы

• Технологии и компоненты микро- 
и наноэлектроники

• Системы проектирования и моделирования 
электронных компонентов и систем

• Микросистемы. Сенсоры и актюаторы
• Специальное технологическое оборудование
• Квантовые технологии
• Материалы микро- и наноэлектроники

Предконференция №2
ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПОНЕНТНАЯ БАЗА И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ
Зеленоград    |    17–18 сентября 2026
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12-Я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭКБ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ»

16:30-17:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|

7 12:00-12:15
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ВЫБОРА) ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДИСКРЕТНО-
АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ
Кузнецов Дмитрий Владимирович, Донской государственный технический университет

8 12:15-12:30 ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫЙ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК 868 МГЦ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ
Стародубов Владислав Дмитриевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш»

9 12:30-12:45
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА НА ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ СПЛАВА AL-MG-SC
Волков Сергей Владиславович, НИУ МИЭТ

10 12:45-13:00
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ
Щепухин Денис Олегович, РТУ МИРЭА

11 13:00-13:15
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОГО ФИЛЬТРА 
ВТОРОГО ПОРЯДКА НА СОВРЕМЕННОЙ ЭКБ
Кузнецов Дмитрий Владимирович, Донской государственный технический университет

12 13:15-13:30
РАЗРАБОТКА СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ GAN СВЧ-УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Сидоров Денис Николаевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш»

13 13:30-13:45
РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ СВЧ-ДИАПАЗОНА ДЛЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 5G 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЕ
Евлампьев Андрей Юрьевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш»

14 13:45-14:00
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО КРЕПЁЖНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
Трактирщиков Виктор Сергеевич, НИУ МИЭТ

1 15:00-15:15
РАЗРАБОТКА КМОП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛА ДЛЯ БЕЗМЕТОЧНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МАРКЕРОВ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
Лазарев Артём Андреевич, ИНМЭ РАН

2 15:15-15:30
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ СКРАЙБИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ Β-GA2O3 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ СКАЛЫВАНИЕМ
Кузьмин Роман Александрович, Университет ИТМО

3 15:30-15:45

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНОЙ КОММУТАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВОК 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ФОРМОВОЧНЫХ КОМПАУНДОВ ПОСРЕДСТВОМ МИКРООБРАБОТКИ 
ИНФРАКРАСНЫМ НАНОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРОМ
Беляков Игорь Андреевич, НИУ МИЭТ

4 15:45-16:00
ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
ДЛЯ ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ ШАРИКОВ ПРИПОЯ
Кухарь Максим Вадимович, НИУ МИЭТ

5 16:00-16:15 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЕРИФИКАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ ПЛИС
Журавлёв Владислав Анатольевич, НИЦ «Курчатовский институт»

6 16:15-16:30
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПА ГЕОФОНА НА ОСНОВЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ
Усов Михаил Игоревич, НИУ МИЭТ

14:00-15:00 | Обед
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Предконференция №2

10 17:15-17:30
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИОННЫХ КВАНТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УЧЁТОМ КАЛИБРОВОЧНОЙ 
НЕОДНОЗНАЧНОСТИ 
Дмитриев Илья Алексеевич, НИЦ «Курчатовский институт»

11 17:30-17:45 СПОСОБ ПЕРЕНОСА ПРОЕКТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ САПР 
Васютин Александр Олегович, МФТИ

12 18:15-18:30
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СХЕМ 
В БАЗИСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛИС 
Чочаев Рустам Жамболатович, НИУ МИЭТ

13 18:30-18:45 РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВИЗУАЛЬНОГО МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИС 
Швец Илья Игоревич, НИУ МИЭТ

14 18:45-19:00
АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФИЛЬТРА 
Савчиц Александр Сергеевич, НИУ МИЭТ

15 19:00-19:15

МИНИМИЗАЦИЯ КОРОБЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ МУЛЬТИЗАГОТОВКИ МНОГОВЫВОДНЫХ МИКРОСХЕМ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ КОРПУСИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЛИТЬЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
Рабцевич Вадим Александрович, НИУ МИЭТ

16 19:15-19:30
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ SIGE ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
С МИНИМАЛЬНЫМ САМОРАЗОГРЕВОМ ТРАНЗИСТОРОВ ВХОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КАСКАДА 
Клейменкин Дмитрий Владимирович, Донской государственный технический университет

1 10:00-10:15
РАСЧЁТ ВЫХОДНЫХ АМПЛИТУД КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ ФОТОННОГО ЧИПА МЕТОДОМ ПРОИЗВОДЯЩИХ 
ФУНКЦИЙ
Кокшаров Кирилл Борисович, НИУ МИЭТ

2 10:15-10:30 НАБЛЮДЕНИЕ ФОТОЗАРЯДНОГО ЭФФЕКТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИДИМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Кобзев Владимир Михайлович, НИУ МИЭТ

3 10:30-10:45
ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДВОЙНОГО КОНДЕНСОРА В ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОМ ЛИТОГРАФЕ 
С ФОРМАТНЫМ ЛУЧОМ
Кубраков Роман Владимирович, НИУ МИЭТ

4 10:45-11:00
КВАНТОВАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ МНОГОУРОВНЕВЫХ КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЛИЯНИЯ 
КВАНТОВЫХ ШУМОВ
Голышев Иван Константинович, НИУ МИЭТ, НИЦ «Курчатовский институт»

5 11:00-11:15
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОНВЕРТАЦИИ ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМАТ ДАННЫХ 
ЭКСПОНИРОВАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ЛИТОГРАФИИ
Климушкин Даниил Александрович, НИУ МИЭТ

6 11:15-11:30 МОДЕЛИ СИМВОЛЬНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ С ПРЯМЫМ РАСШИРЕНИЕМ СПЕКТРА
Аришин Илья Васильевич, НИУ МИЭТ

18 сентября 2026

17:45-18:15 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|

11:30-12:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|
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12-Я НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЭКБ И МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ»

16:30-17:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|

7 12:00-12:15
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ВЫБОРА) ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДИСКРЕТНО-
АНАЛОГОВЫХ ФИЛЬТРОВ НА ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ КОНДЕНСАТОРАХ
Кузнецов Дмитрий Владимирович, Донской государственный технический университет

8 12:15-12:30 ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫЙ ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИК 868 МГЦ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКБ
Стародубов Владислав Дмитриевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш»

9 12:30-12:45
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЧАСТОТЫ ИМПУЛЬСОВ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА НА ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ 
СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ПЛАВЛЕНИЯ СПЛАВА AL-MG-SC
Волков Сергей Владиславович, НИУ МИЭТ

10 12:45-13:00
АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
СИСТЕМАХ
Щепухин Денис Олегович, РТУ МИРЭА

11 13:00-13:15
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОГО ФИЛЬТРА 
ВТОРОГО ПОРЯДКА НА СОВРЕМЕННОЙ ЭКБ
Кузнецов Дмитрий Владимирович, Донской государственный технический университет

12 13:15-13:30
РАЗРАБОТКА СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ GAN СВЧ-УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ НА ОСНОВЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Сидоров Денис Николаевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш»

13 13:30-13:45
РАЗРАБОТКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ СВЧ-ДИАПАЗОНА ДЛЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 5G 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЕ
Евлампьев Андрей Юрьевич, ООО «ИПК «Электрон-Маш»

14 13:45-14:00
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО КРЕПЁЖНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОННОЙ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ
Трактирщиков Виктор Сергеевич, НИУ МИЭТ

1 15:00-15:15
РАЗРАБОТКА КМОП ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛА ДЛЯ БЕЗМЕТОЧНОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ МАРКЕРОВ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ОСНОВЕ ИМПЕДАНСОМЕТРИИ
Лазарев Артём Андреевич, ИНМЭ РАН

2 15:15-15:30
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕМТОСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРА ДЛЯ СКРАЙБИРОВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ Β-GA2O3 
С ПОСЛЕДУЮЩИМ СКАЛЫВАНИЕМ
Кузьмин Роман Александрович, Университет ИТМО

3 15:30-15:45

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДНОЙ КОММУТАЦИИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗАГОТОВОК 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ФОРМОВОЧНЫХ КОМПАУНДОВ ПОСРЕДСТВОМ МИКРООБРАБОТКИ 
ИНФРАКРАСНЫМ НАНОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРОМ
Беляков Игорь Андреевич, НИУ МИЭТ

4 15:45-16:00
ОБЗОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ 
ДЛЯ ГРУППОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ УСТАНОВКИ ШАРИКОВ ПРИПОЯ
Кухарь Максим Вадимович, НИУ МИЭТ

5 16:00-16:15 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ВЕРИФИКАЦИИ КОНФИГУРАЦИИ ПЛИС
Журавлёв Владислав Анатольевич, НИЦ «Курчатовский институт»

6 16:15-16:30
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОЗДАНИЯ ПРОТОТИПА ГЕОФОНА НА ОСНОВЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ДАТЧИКОВ
Усов Михаил Игоревич, НИУ МИЭТ

14:00-15:00 | Обед
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Предконференция №2

10 17:15-17:30
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ИОННЫХ КВАНТОВЫХ ОПЕРАЦИЙ С УЧЁТОМ КАЛИБРОВОЧНОЙ 
НЕОДНОЗНАЧНОСТИ 
Дмитриев Илья Алексеевич, НИЦ «Курчатовский институт»

11 17:30-17:45 СПОСОБ ПЕРЕНОСА ПРОЕКТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ САПР 
Васютин Александр Олегович, МФТИ

12 18:15-18:30
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПРОГРАММ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ СХЕМ 
В БАЗИСЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛИС 
Чочаев Рустам Жамболатович, НИУ МИЭТ

13 18:30-18:45 РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВИЗУАЛЬНОГО МАРШРУТА ОБРАБОТКИ ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИС 
Швец Илья Игоревич, НИУ МИЭТ

14 18:45-19:00
АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ 
ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ФИЛЬТРА 
Савчиц Александр Сергеевич, НИУ МИЭТ

15 19:00-19:15

МИНИМИЗАЦИЯ КОРОБЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ МУЛЬТИЗАГОТОВКИ МНОГОВЫВОДНЫХ МИКРОСХЕМ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ КОРПУСИРОВАНИЯ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ЛИТЬЯ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
Рабцевич Вадим Александрович, НИУ МИЭТ
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИХ SIGE ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ 
С МИНИМАЛЬНЫМ САМОРАЗОГРЕВОМ ТРАНЗИСТОРОВ ВХОДНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КАСКАДА 
Клейменкин Дмитрий Владимирович, Донской государственный технический университет

1 10:00-10:15
РАСЧЁТ ВЫХОДНЫХ АМПЛИТУД КВАНТОВЫХ СОСТОЯНИЙ ФОТОННОГО ЧИПА МЕТОДОМ ПРОИЗВОДЯЩИХ 
ФУНКЦИЙ
Кокшаров Кирилл Борисович, НИУ МИЭТ

2 10:15-10:30 НАБЛЮДЕНИЕ ФОТОЗАРЯДНОГО ЭФФЕКТА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВИДИМОГО ИМПУЛЬСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Кобзев Владимир Михайлович, НИУ МИЭТ
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Голышев Иван Константинович, НИУ МИЭТ, НИЦ «Курчатовский институт»
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Климушкин Даниил Александрович, НИУ МИЭТ
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Аришин Илья Васильевич, НИУ МИЭТ

18 сентября 2026

17:45-18:15 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|

11:30-12:00 Кофе-брейк, стендовые доклады участников|
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Электронная компонентная база и радиоэлектронные системы

17–18 сентября 2026   |   Зеленоград

Предконференция №2

Заочные доклады

Стендовые доклады

7 17:00-17:15
КОМПЕНСАЦИЯ ДРЕЙФА ИОННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СЕНСОРОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ МЕТОДАМИ 
МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
Головков Максим Вячеславович, ИНМЭ РАН

8 17:15-17:30 ПРОЕКТИРОВАНИЕ HART-МОДЕМА НА ОСНОВЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЕКТОРНОЙ ДИАГРАММЫ СИГНАЛА
Тарасов Антон Ильич, РТУ МИРЭА

9 17:30-17:45
ИНТЕГРАЦИЯ ОТКРЫТОГО ИНСТРУМЕНТА СТАТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО АНАЛИЗА В ПРОГРАММУ 
ЛОГИЧЕСКОГО РЕСИНТЕЗА ЦИФРОВЫХ СБИС
Пахомов Леонид Алексеевич, НИУ МИЭТ

10 17:45-18:00
ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ПЕРЕКРЁСТНЫХ ПОМЕХ В МУЛЬТИКРИСТАЛЬНЫХ СБОРКАХ 
И МИКРОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ В КОРПУСЕ
Семёнов Сергей Петрович, НИУ МИЭТ

11 18:00-18:15 МОДУЛЯТОР МАХА-ЦЕНДЕРА НА TFLN С ЗОЛОТЫМ ОСНОВАНИЕМ
Егоров Павел Александрович, НИУ МИЭТ

12 18:15-18:30 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРА PCI EXPRESS
Зайцева Екатерина Сергеевна, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ

13 18:30-18:45

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЯ РАДИОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ТРАНЗИСТОРОВ МЕТОДОМ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКИ (LOAD PULL) С УЧЁТОМ ИМПЕДАНСА  
НАГРУЗКИ И ГЕНЕРАТОРА НА ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ
Аришина Кристина Николаевна, НИУ МИЭТ

14 18:45-19:00 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 
Зо Йе Хтет, НИУ МИЭТ 

15 19:00 ЗАКРЫТИЕ ПРЕДКОНФЕРЕНЦИИ

1 КОНТАКТНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
к.т.н. Криворучко Марк Муратович, НИУ МИЭТ

1 ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ НА ПРОЦЕСС СИНТЕЗА МАССИВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Рязанов Роман Михайлович, НПК «Технологический центр»

2
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ TRAN-АНАЛИЗА В SPICE-
СИМУЛЯТОРАХ
Данилкин Данила Алексеевич, НИУ МИЭТ

3
ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШЕРОХОВАТОСТИ ЛИНИЙ ПРИ ФОТОЛИТОГРАФИИ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ
Гуляев Никита Дмитриевич, НИУ МИЭТ

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СНИЖЕНИЮ LER-ЭФФЕКТА В ПРОИЗВОДСТВЕ НАНОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Салахов Иван Дмитриевич, НИУ МИЭТ

5 ПРОГРАММА ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ SPICE-ПАРАМЕТРОВ FINFET ТРАНЗИСТОРОВ
Жегалов Николай Владимирович, НИУ МИЭТ

6 ПРЕДИКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ LER- И LWR-ЭФФЕКТОВ
Цыкин Роман Денисович, НИУ МИЭТ
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